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 کارگیری آنها در ادوات نانومتریو ب های کربنی از نانولوله نانونوارهای گرافنیساخت 

 *سمیه محمدی

 دانشکده علوم مهندسی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
 

                                              
1
 Lithography 

                                              
2 Single wall 
3 Multi wall 

 چکیده

spمواد بر پایه کربن 
شامل نانولوله کربنی، گرافن و نانونوار گرافنی به دلیل خصوصیات منحصر به فرد توجه محققان را در  2

اند. در این میان نانونوارهای گرافنی به دلیل پهنای کم و دارا بودن شکاف انرژی برای استفاده  های مختلف به خود جلب کرده  زمینه
توانند در انواع حسگرهای شیمیایی  ها در می همچنین در صورت دارا بودن نقص در لبهترانزیستورها مناسب هستند.  کانالبه عنوان 

های متنوعی برای ایجاد این نانونوارها  تا کنون روش 9002و الکتروشیمیایی و ادوات ذخیره انرژی مورد استفاده قرار بگیرند. از سال 
های کربنی و تبدیل آنها به نانونوار است. در  ها، برش نانولوله این روشترین  ترین و مقرون به صرفه ارائه شده است. یکی از پربازده

شود و در ادامه به برخی از کاربردهای این ساختارها  های ارائه شده برای این تبدیل ارائه می این مقاله، یک جمع بندی جامع از روش
 گردد.  در ایجاد ادوات نانومتری اشاره می

  گرافنی، برش طولی، پلاسما، ترانزیستور، حسگر، ادوات ذخیره انرژی.ربنی، نانونوار : نانولوله کهای کلیدی واژه
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ایجاد نقص اولیه در نانولوله توسط اسید  

 هیدروکلریدریک 
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4 poly[(m-phenylene- vinylene)-co-(2,5-dioctoxy-p-

phenylenevinylene)] 
5 dichloromethane 
6 Reduction 

 

 

 
 

 

                                              

7 Tetrahydrofuran 
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8 poly(methyl methacry- late)  
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9
 Back gate 
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10 Electric double layer capacitor 
11 Faradic reactions 
12 Pseudo capacitor  
13 Sahu 
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